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内容概要

本书介绍模拟集成电路的分析与设计。
全面阐述了模拟集成电路的基本原理和概念，同时还阐述了模拟集成电路的新技术和新全书共十二章
。
前七章介绍了集成电路放大器件模型，双极型、MOS和BiCMOS集成电路技术，单级放大器与多级放
大器，镜像电流源、有源负载和基准源，输出级，单端输出的运算放大器以及集成电路的频率呼应第
八、九章介绍了反馈，反馈放大器的频率呼应和稳定性，第十章至十二章介绍了非线性模拟电路，集
成电路的噪声和全差分运算广大器。
　　本书是现代模拟集成电路分析与设计的教材或参考书。
既可以作为研究生或高年级本科生的教科书，也可作　应用工程的参考书，同时又是一本比较全面、
系统的模拟集成电路方面的专著。
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